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HyperX Impact DDR4 SODIMM

คุณสมบัติ/รายละเอียดทางเทคนิคดูได้จากด้านหลัง >>

>	พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำ�หรับชิปเซ็ต  
Intel Series 100 และ 200

>	ความจุ 4GB–16GB ความถี่สูงสุด 2666MHz1

>	โอเวอร์คล็อกอัตโนมัติเพื่อลดความยุ่งยาก

>	รองรับโปรไฟล์ XMP ทำ�ให้ปรับแต่งได้ง่าย

>	แรงดันมาตรฐานต่ำ�เพียง 1.2 จึงประหยัด 
พลังงานมากกว่า

>	ฉลากปรับตามอุณหภูมิสีดำ�โฉบเฉี่ยวพร้อม  
PCB สีดำ�

ก้าวล้ำ�นำ�หน้าคู่แข่งไม่ว่าโน้ตบุ๊กหรือเครื่องขนาดเล็กที่ติดตั้ง HyperX® 
Impact DDR4 SODIMM พร้อมปรับแต่งการทำ�งานให้เต็มประสิทธิภาพ 
Impact DDR4 พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำ�หรับชิปเซ็ต Intel Series 100 
และ 200 ผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถใช้งานได้กับเมนบอร์ดชั้นนำ�
ส่วนใหญ ่มีจำ�หน่ายขนาด 4GB–16GB หรือเป็นชุด 4 และ 4 แถวความจุ
สูงสุด 64GB ค่าหน่วงเวลาต่ำ�เพียง CL13, CL14 and CL15 แบนด์วิธหน่วย
ความจำ�มากกว่า สูงสุดถึง 2666MHz1 พร้อมสำ�หรับการประมวลผลเกม 
การตัดต่อวิดีโอและการทำ�งานหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน ระบบจะทำ�การโอ
เวอร์คล็อกอัตโนมัติเพื่อให้สะดวกแม้กับมือใหม่ เพื่อให้สามารถใช้งาน
เครื่องได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากรองรับมาตรฐาน XMP คุณ
จึงสามารถปรับแต่งการทำ�งานได้โดยเลือกโปรไฟล์ปรับแต่งที่ต้องการ 
โดยไม่ต้องวุ่นวายกับการตั้งค่า BIOS Impact DDR4 ประหยัดพลังงาน
เป็นพิเศษ ใช้ไฟเพียง 1.2V คุณจึงมั่นใจได้กับประสิทธิภาพที่เหนือกว่า 
เครื่องมีความร้อนน้อยกว่า และเวลาใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานกว่า PCB สี
ดำ�สะดุดตา และฉลากปรับตามอุณหภูมิที่โฉบเฉี่ยวช่วยให้คุณโดดเด่น
มากยิ่งกว่า Impact DDR4 ยังรับประกันตลอดอายุการใช้งาน 

ก้าวล้ำ�หน้าไปกับ DDR4 SODIMM



HyperX  ้ตใยาภนางนว่สน็ปเ Kingston

า้นหงว่ลบารท้หใง้จแงอ้ต่มไยดโาหอ้ืนเงลปแนย่ีลปเรากีมจาอ้ีนราสกอเ
©2017 Kingston Technology Far East Co. Ltd (Asia Headquarters) No. 1-5, Li-Hsin Rd. 1, Science Park, Hsin Chu, Taiwan.

งอขา้จเน็ปเู้ผงอข์ิธทิสมรรกน็ปเอืถดมหง้ัทนยีบเะทดจา้ครากยามหงอ่ืรคเะลแา้ครากยามหงอ่ืรคเ ์ิธทิสขิลนวงส                                 TH MKD-321.3

HyperX Impact DDR4 SODIMM

คุณสมบัต/ิข้อดี
>> ใช้งานหน่วยความจำ�ของคุณให้เต็มประสิทธิภาพ — ติดตั้ง
หน่วยความจำ� HyperX Impact DDR4 SODIMM ให้กับโน้ตบุ๊กหรือ
อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดของคุณให้ทำ�งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
มีจำ�หน่ายขนาด 4GB–16GB หรือเป็นชุดขนาด 2 และ 4 แถวความจุ
สูงสุด 64GB

>> ระบบ Plug N Play — HyperX Impact DDR4 จะทำ�การโอเวอร์ค
ล็อกอัตโนมัติเพื่อให้สะดวกแม้กับมือใหม่ เพื่อให้สามารถใช้งาน
เครื่องได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

>> รองรับ Intel XMP — HyperX Impact DDR4 รองรับมาตรฐาน XMP 
จึงสามารถปรับแต่งได้โดยเลือกจากโปรไฟล์ปรับแต่งสำ�เร็จรูป 
โดยไม่ต้องวุ่นวายกับการตั้งค่า BIOS 

>>DDR4 ที่มีมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าต่ำ�เพียง 1.2V — Impact 
DDR4 ประหยัดพลังงานเป็นพิเศษ ใช้ไฟเพียง 1.2V คุณจึงมั่นใจได้
กับประสิทธิภาพที่เหนือกว่า เครื่องมีความร้อนน้อยกว่า และเวลา
ใช้งานแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กยาวนานกว่า

รายละเอียดทางเทคนิค

>>ความจ ุ
แถวเดียว:	 4GB, 8GB, 16GB 
ชุด 2 แถว:	 8GB, 16GB, 32GB 
ชุด 4 แถว:	 16GB, 32GB, 64GB

>>ความถี ่ 2133MHz, 2400MHz, 2666MHz1

>>ค่าหน่วงเวลา  CL13, CL14, CL15 

>>แรงดันไฟฟ้า  1.2V

>>อุณหภูมิการทำ�งาน  0°C ถึง 85°C

>>ขนาด  69.6 x 30 มม.

เลขชิ้นส่วน
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1	หน่วยความจำ� HyperX DDR4 PnP ทำ�งานได้ในระบบ DDR4 ส่วนใหญ่ตามความเร็วสูงสุดที่ BIOS ของผู้ผลิต
รองรับ PnP ไม่สามารถเพิ่มความเร็วหน่วยความจำ�เครื่องให้เกินกว่า BIOS ของผู้ผลิตได้ การโอเวอร์คล็อก
หน่วยความจำ�ล็อคไว้ที่ 2133Mhz (Skylake) หรือ 2400Mhz (Kaby Lake) สำ�หรับโปรเซสเซอร์อุปกรณ์พกพา
ทุกรุ่น ยกเว้นโปรเซสเซอร์ H Series Core i7 (i7-xxxxHQ หรือ i7-xxxxHK)


